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TÓM TẮT  

Vật liệu nano TiO2 pha tạp Sm3+ đã được chế tạo và nghiên cứu. Các kết quả thu 

được chỉ ra rằng việc pha tạp của các ion Sm3+ vào mạng nano TiO2 đã ngăn cản sự 

hình thành pha rutile và hạn chế sự phát triển kích thước tinh thể so với TiO2 tinh 

khiết. Các phép đo quang phổ cho thấy rằng các ion Sm3+ thay thế ion Ti4+ trong 

mạng nano TiO2, gây ra hiện tượng phát quang.   

Từ  khóa:  nano TiO2, Sm3+, phát quang.  
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ABSTRACT 

Nano TiO2 doped with Sm3+ has been prepared and investigated. The obtained 

results indicate that the doping of Sm3+ ion into nano TiO2 lattic reduced the speed 

of the crystalline formation and limited the growth of particle size compared with 

nano TiO2. Fluorescence and fluorescence excitation spectra of TiO2: Sm3+ show that 

Sm3+ ions replaced Ti4+ ions in the lattice of nanoTiO2.  

Keywords: nano TiO2, Sm3+, fluorescence. 
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